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L.WALIS , H. JASKOLSKA, A.TUROS: Niektére mozliwosci wykorzystania techniki jqdrowej w przemysle
elektronicznym

W artykule oméwiono mozliwotci zastosowania techniki jqdrowej do bodonia materiatéw

o wysokim stopniu czystoici oraz do badanio technologii specjalnych stosowanych w przemysle elektronicznym.
Szczegblng uwage zwrécono na neutronowq analize oktywacyjnq, mikroanalize jadrowq warstw powierzchnio-
wych, autoradiografie oraz metode atoméw znakowanych. Wskazano na najbardziej efektywne kierunki zasto-
sowania metod techniki jqdrowej migdzy innymi w takich procesach jak: oczyszczanie materiatéw do czystoici
pélprzewodnikowej, domieszkowanie materialéw na drodze metalurgicznej, dyfuzji i implontocii oraz w bada-
niach: wplywu przygotowania materialu na stopiefi czystosci ich powierzchni, reakeji metal = pélprzewodnik,
warstw dielektrycznych i innych. Podano zalety oraz wady omawianych metod oraz ich czuloté. Praca
ilustrowana jest szeregiem przykladéw wykonanych badas.

A TACZANOWSKIr Wytrzymotoéé obudéw elementéw elektronicznych na narazenia klimatyczne

W artykule oméwiono wyniki badar wytrzymalosci obudéw DIL-TO |16 oraz obudéw plastykowych 48-wypro-
wadzeniowych na wplywy Srodowiska.

Préby prowadzono w suchym gorqeu, gorqeej wilgoci statej i cyklicznej oroz w stonej mgle.

Badano tez odpornosé na cykle temperaturowe i szoki termiczne.

M .BONIECKI: Zastosowanie komparatora termicznego do badania przewodnictwa cieplnego podlozowych
plytek ceramicznych

W artykule oméwiono pomiary przewodnictwa cieplnego plytek ceramicznych za pomocq komparatora
Powella opartego no zasadzie dziatania termopary réznicowej.
Podkreslono szybkos¢ i prostote tej metody pomiaru co ma duze znaczenie przy masowej produkciji plytek.

W .SOKOLOWSKA: Spektrograficzna analiza tlenky glinu do produkcji ceramiki wysokoolundowej

Opracowano bezpotredniq spektrograficzng metode réwnoczesnego oznaczania zowortosci S0y, Fep03,Ca0,
TiO5,NogO i MgOw alundum stanowiqcym surowiec wyijsciowy do produkeiji ceromiki wysokoalundowej.
Zakres stezer oznaczonych pierwiastkéw 10-1 = 1089

Sredni btqd oznaczania 4 - 8%.

Po wykonaniu dodatkowych wzorcéw metode mozno przystosowaé do oznaczania nizszych stezet badanych
pierwiastkéw.

J.NOWACKI, J.KALBARCZYK: Formy do niskocisnieniowego prasowania przetlocznego

W artykule oméwiono rodzaje form stosowanych w procesie hermetyzacji elementéw péiprzewodnikowych metodq
niskocisnieniowego prasowania przetlocznego. Podano wskazéwki dotyczqce konstruowania takich form.

Z.GOAJEWSKI: Lutowia szklane stosowane w elektronice

W artykule oméwiono przeglqdowo réznego rodzaju lutowia szklane, amorficzne i krystalizujqce pod kqtem
zastosowania ich do wytwarzania obudéw ceramiczno-metalowych i szklono-metalowych dla mikroel ektroniki
oraz urzqdzer elektronicznych. Podano szereg skladéw i wlasnosci oraz oméwiono technologie ich wytwa-
rzania
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J1.BAIRDL, M.ACKYJIBCKA, A.TYPOC: HekoTOpHE BO3MOXHOCTM MDUMEHEHUA AZEDHOf TEXHMKH B 3JEKTPOHHOM
MPOMHOAEIHOCTH

B paGore o6cyMzanTcAA BO3MOXKHOCTM NpUMEHEHMA HETOJOB AZEpPHOH TEXMHMKM NpPU HCCHEAOBAHHAX
MaTepHaN0B BHCOKOM YMCTOTH, & TaKxe NP MCCAEAOBAHMAX CNENHANBLHNX TEXHOJOrM{t, NpuMeHAEMHX

B 3NEKTPIHHOA MPOMHpIEHHOCTH.

Oco6oe BIMMaHWe OOpameHO Ha HeRTDOHHHA AKTWBALMOHHNY aHANM3, AXEPHHI MHKDOSHMANU3 MOBEPXHOCTHHX
CIEB, aBTODAAMOTpAjHD, & TAKNE METOJ MEYeBHX ATOMOB.

B crarthe ykaszaHu EKTHBENE HAMpPARNEHUA NPHMEHEHMA METOIOB ANEDHOW TEXHNKM B TaKNX [poleccax
KaK: OYMCTKA MATEDHANOB X0 MNOAYNPOBOAMHKOBOHM YMCTOTH, JETMDOBAHHE MAaTEDMANOB METAaNIYPrHYECKEM
NyTEéM, Anppysuelt ¥ uunuaHTaumelfl 8 TaKEe NP4 MCCAEAOBAHMAX BJMAHMA NPHTOTOBAEHHA MaTepdarna Ha
cTenekh YMCTOTH €I'0 MOBEPXHOCTM,peaKUui MeTaNN-NONYNPOBOAHMK, ZMINEKTPHUECKHMX CHOEB N IDYTEX.
[IpaBeZeHs AOCTOEHCTBA M HEZOCTATKA OOCYXA4EMHX METOZOB, & TaKEe De3yNbTATH NpPOBEAEHHEX
WCCAEeNOBARNMY.

A.TAYAHO3CKN: CTo#iKOCTH KODPNYCOB 3JEKTPOHHNX 3JNEeMEHTOB Ha KAMMATNYECKNE BO3JGHCTBHA.

B paGore oGoymaenn feaynbraru Hccre f0BAHN) CTORKOCTH IIAacTMACCOBHX KODMYCOB ¢ 48 - BuBOZaME
¥ kopnycoB DLT-TO II6, ¥a BIAMAHME OKpyxaumei cpeZu.

VcnuTaBMe KOpNycOB NMPOBEAEHH B CYXOM I'OpAYEM BO3AyXe, B FODAYEM BIAEHOM BO3JyXe C IMHIHYECKEMHA
H3MENEEHiMM M B COJNEHOR MrIe,

WccrenoBaHo TaxMe cTOMKOCTH KODNYCOB HA LUMKAHYECKUE U3MEHEMHA TEMIEDATYPH M TEPMUUECKUE MOKM.

M.BOHEIKI: Mpumenenue TepuMHMUECKOr'O KOMNApaTOpa Alla M3MEPEHHA TEMIONPOBOZHOCTN KepaMHyecKEX
MOZNOXEK

B craTre onucad METOX U3MEDPEHHA TEMAOMPOBOZUOCTM KEpaMHYECKHX NMOANOXeK NMPH MOMOMM KOMMaparopa
lloBeNNA, H3MEDEHHE KOTODPOIO OCHOBAHO HA MPHUHUHNE JeACTBHA AuppepeHHanbuor0 TEPMO3NEMEHTA .

B craThe noAYepKkHYTa MpPOCTOTA M CKODOCTD M3MEDEHHA, uMexas BaMHOE 3HAYEHUEe NPH CepUitHOM
NpOK3BOACTBE KepDAMMYECKHMX MOJJIOXEK.

B.COKOJIO3CKA: CnexTporpaduuecKuit aHaNU3 OKUCH ANKMUHHA NpPU MPOU3IBOACTBE BHCOKOANYHAOBOR
Ke paMHKH

PagpadoTii CneKTPOrpaguuecKul MeTOA ANa OAHOBPEMEHHOTO ONpeZeNedus cOZepuaHus S10,,Fe-0,,Cal0,Ti0,
Na,0,Mg) B anyHfile KOTODu# ABAAETCA MCXOZHHM CHDBEM ZJ8 MPOM3BOACTEA fucoxoanyﬁnonon KEPAMEKH .

IMaiTasun KOHUEHTPaLUU ONpelensieMuX 3JIeMEeHTOB uax%#frcn B rpanutax I0~1 ¢4 I0-5%,

CpensaA MNOTPEemHOCTH ONpejeNieHHs cocTaBifeT & + Bh.

lpeanaracunit MeTOZ MOXET OMTL MpDHUMEMEH JJaa ONpeZeNeHMA MEUBUMX KOHUEHTDAHMN HCCIOAYEeMHX

3N1eMEUTO3, NpPH YCNOBHM M3T'OTOBIEHUA AOMOJHMUTENBHHX 3TANOHOB,.

fl. HOBALIKI, A.HKOABEAPYNK: Popwn Zna MMTHEBOI'C NpPECCOBAHUA NOA HH3KUM RaBIeHHEM

B craTee paccMOTpEeHH BHAH (GOPM MpUMEMAEMHX DU IEPMEeTU38LUUM MOAYNPOBOLHUKOBHX BIEMEHTOB
MEeTOZOM IMTHEBOI'O MpPECCOBAHMUA MOA MU3KHUM AABICHHEM.
B cTaThe ZaMH peKOMEMZALUM OTHOCNTENBHO KOHCTDYMPOBAHUA YKa38HHX (HODM.

3.TONAEB'HM: CrexkafaMuHe NPUNOM NMpUMEHAeMHEe B 3IEeKTPOHHKE

B craThe NpUBesEH 0630p PA3NMYMNX MDNNOEB - CTEKIAHMHX, SMOPHUHX M KDHCTATHIALMOBHHX - C TOUKH
3peHNs M)UMEHeHMA UX B NPOH3BOACTBE KEDAMHKO-METAJUIMYECKEX M CTEKNAMHO-MEeTaLIMYecKHX KODMYCOB
INa MUKRANEKTPOHHKH ¥ 3NEKTPOHHHX NPUGOPOB.

lipuBeZieH PA NpPHUMEPOB OOCTABOB NDUMOEB X HX CBOMCTB M PACCMOTPEHA TEXHOJIOTHA MX MOAYYEHHA.
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L.WALIS , W.JASKOLSKA, A.TUROS: Some possibilities of nuclear technique applications in electronic
industry

The article deals with the possibilities of nuclear technique methods applications to the investigations of high
purity materials and of special technologies used in the electronic industry.

Special attention was paid to neutron activation analysis, nuclear microanalysis of thin surface layers,
outoradiography and labelled atoms method.

The most effective directions of nuclear technique methods applications were indicated, among others in the
processes such as: purification of the materials to semiconductor grade, doping of the materials by metallurgy,
diffusion and implantation and also in the investigations of the influence of materials preparation on the purity
grade of their surface, of the metal-semiconductor reaction, of the dielectric layers and others.

The advantages and disadvantages of the discussed methods and their sensitivity are given.

The paper is illustrated with some examples of investigations.

A .TACZANOWSKI: Strength of the packages of electronic elements for climatic expositions

Results of the strength tests of DIL-TO116 packages and of plastic 48-leads packages for environment influenc-
es are discussed. The tests were carried out in dry heat, damp heat steady-state and damp heat cyclic, as
well as in salt mist.

Strength for temperature cycles and thermal shocks were also tested.

M .BONIECKI: Thermal comparator application for the investigation of thermal conductivity in ceramic substrates

The measurements of thermal conductlvity of ceramic plates by means of Powell’s comparator, based on the
principle of differential thermocouple operation, ore discussed.

Quickness and simplicity of this measuring method, which are of value in moss production of the plates, are
emphasized.

W .SOKOLOWSKA: Spectrographic analysis of oluminium oxide for production of high alumina content ceramics

A direct spectrographic method has been found of simultaneous determination of SiOz,Feoa,C@, TiO2 NaO,
and MgQOcontent in alumina being an output row material for production of high alumina content ceramics.
Concentration range of determined elements is 10~1 = 10~39%

Average determination enor is 4 -8%.

After making some additional standards, the method may be adapted for determinotion of lower concentrations

of investigated elements.

J.NOWACKI, J.KALBARCZYK: Moulds for low pressure transfer moulding

The moulds used in the encapsulation process of semiconductor elements by means of low pressure transfer
moulding are described.
Some indications on designing these moulds are given.

Z . GOLAJEWSKI: Glass solders used in electronics

Review article. Various glass, amorphous and crystallizing solders are presented, considering their application
to production of metal-ceramic and gloss-metal packages for microelectronics and electronic devices. A series
of compositions and properties is given and a technology of making these solders is discussed.
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